Priumyslové aplikace — reseni pro snizeni spotreby energie

Priimyslova
Pramyslové vzduchotechnika
pohony
= Tepelna
ReSeni pro FVE terpadia

Elektronické
transformatory

Rychlé DC nabijeni

Reseni pro:

« dekarbonizaci a prfechod k ,zelené energii*
* elektrifikaci

* snizovani ztrat energie
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Kremik nebo karbid kfremiku?

Karbid kremiku (SiC) je vhodny
pro nabijeni a pohon
elektromobilli, hybridnich vozu
a stridacu pro fotovoltaiku a
véetrné elektrarny. Umoznuje
spinat vysoké vykony s malymi
ztratami.

SiC je ale obtizné vyrobit. Rust
krystalu je velmi pomaly a obtizné
se obrabi a lesti. Proto jsou SiC
desky z karbidu kiemiku drazsi
nez kiemikovée a technologie se
teprve rozviji.

IGBT = kfemikovy Isolated

Gate Bipolar Transistor
SiC = karbid kfemiku
SJ=  kfemikovy Super Junction
GaN = nitrid galia
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Vyrobni kroky vyroby SiC polovodicu

SiC krystaly SiC desky SIC epi vrstvy SiC Cipy

v s

Ceska republika Korea
+ Ceska republika

-----------------------------------

----------------------------------

Zvazované
moznosti

Umisténi celého fetézce vyroby Cipl, od vyvoje technologie, pfes vyrobu krystalu a
desek az po vyrobu samotnych €ipu na SiC deskach by bylo celosvétové unikatni a
znamenalo by vyznamny rozvojovy impuls pro celou ekonomiku.
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VUT Brno
vyuka navrhu a technologie
polovodi&t
spoleéné laboratofe navrhu
a charakterizace souéastek
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LJAutomotive electronics®

Masarykova univerzita Brno

spoleéna laboratoF (Eisté
prostory) pro vyuku
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polovodicu

Ustav pristrojovée techniky
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Rozvoj spoluprace s vysokymi skolami, dodavateli i odberateli
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Univerzita Pardubice
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Univerzita Karlova
strukturni analyza materiald
Fyzikalni ustav
vyzkum a charakterizace
polovodicovych struktur :‘
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